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SPIS TREŚCI 


Wykaz elementów objętych katalogiem 
Charakterystyka systemu LOGISTER 
Oznaczenia, definicje 


Elementy E-100H 
- Charakterystyka 
- Podstawowe dane techniczne 
- Karty katalogowe 
- Układy pomiarowe 
Elementy EP 
- Charakterystyka 
ć - Karty katalogowe 
Elementy E-1000H 
- Charakterystyka 
Zasilacze i cyfrowe układy funkcjonalne M 
- Charakterystyka 
- Karty katalogowe 
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WYKAZ ELEMENTÓW SYSTEMU LOGISTER 
ZAMIESZCZONYCH W KATALOGU 


Elementy szeregu E-100H : 


E100-01H - 2 x funktor NOR1 
E100-02H - 2 x funktor NOR2 i 1 x funktor NOR3 
E100-03H - 1 x funktor NOR1 i 1 x wtórnik WE 
E100-04H — '1 x funktor NOR3 i 1 x generator pojedyń- 
czego impulsu GPI1 

-E100-05H - 2 x bramka impulsowa BI — . 

_ 'E100-06H — 1 x dyskryminator napięcia DN 
E100-074H —- 1 x multiwibrator astabilny MA 
E100-08H - 1 x funktor NOR1 i 1 x wzmacniacz OR W1 
E100-094H - 4 x funktor NOR4 h 
E100-10H - 4 x wtórnik WE 


Elementy specjalne szeregu E-100H: 


E100-21H —-.-. 2 x funktor NOR5 

E100-228 - .3 x funktor NOR6 ? 

E100-23H —- 1 x funktor NOR7 mocy j 
E100-24H —- 1 x generator pojedyńczego iapioy GPI2 
E100=25H = atyczny Pi 


1 x uniwersalny aaa a 

typu RS, JK, T, D : 
E100-28H - 1 x funktor NOR5 i 1 x wzmacnisoz OR Wi 
Elementy szeregu EP : ć c 
"41 x wzmacniacz NOR W2 


. BR" 118 >_ 1 

"EP - 12H - 1 x wzmacniacz OR W3 re 

EP '-.31H - 1 x inicjator indukcyjny szczelinowy 

EP - 71H - 2.x element przejścia HLL-TTL /2xNOR-HL1/ 
EP - 724 - 2 x element przejścia TTL-HLL /2xNAND-LH1/ 


„Zasilacze : 


MNZS24 - 3 
MZS24 - js. 


Uniwersalne płytki montażowe typu : 


PP-18-H/1-LDB2 
PP-12/100H 
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CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU LOCISTER 


System elementów i układów sterowania cyfrowego 
LOGISTER stanowi rozbudowany zestaw mikroelektronicznych 
i elektronicznych podzespołów oraz elementów konstrukcyj 
nych, przeznaczonych do budowy cyfrowych układów sterowa- 
nia w zastosowaniach przemysłowych. Elementy te przezna - 
czone są również do zastosowań w układach peryferyjnych 
rozbudowanych systemów automatyki kompleksowej i sterowa- 
nia numerycznego. 

System ten charakteryzuje się : 


- WYSOKIMI POZIOMAMI SYGNAŁÓW /HLL/ 

- DUŻĄ ODPORNOŚCIĄ NA ZAKŁÓCENIA 
SZEROKIM ZAKRESEM TEMPERATUR PRACY 
- SZEROKIM ZAKRESEM NAPIĘCIA ZASILANIA 
- MAŁĄ CZĘSTOTLIWOŚCIĄ PRACY 


W skład systemu wchodzą następujące, podstawowe grupy 
podzespołów: 


z - szeregi podstawowych elementów cyfrowych 


E-100H - szereg podstawowych elementów cyfrowych wyko- 
nywanych w postaci scalonych hybrydowych ele- 
mentów typu warstwowego z pojedyńczymi złącza— 
mi półprzewodnikowymi, Jeden element zawiera 
do czterech funktorów. Są to układy typu RTL 
pracujące z częstotliwością do 100 kHz, Szereg 
zawiera ponadto elementy o obniżonej częstotli- 
wości pracy do 10 kHz /oznaczane dotąd jako 

v szereg E-10H/ i podwyższonej statycznej i dy- 
namicznej odporności na zakłócenia, 
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E-1000H —- szereg podstawowych elementów oyfrowych 
wykonanych w postaci scalonych hybrydo- 
wych elementów typu warstwowego z wielo- 
krotnymi monolitycznymi złączami półprze- 
wodnikowymi. 

Są to układy typu DFZL pracujące z częs- 
- totliwościami kilkuset kHz / do 1 MHz /. 

Układy charakteryzują się dużą statyczną 

odpornością na zakłócenia. 


Każdy z szeregów zawiera układy logiczne, pamięciowe, 
formujące i układy opóźnień czasowych służące do bu- 
". dowy sieci logicznych. 


EP - elementy pomocnicze, a mianowicie: 
ELEMENTY WEJŃCIOWE - iniejatory sygnałów /in - 
dukcyjne bezstykowe/ szczelinowe i zbliżeniowe 
wykonywane techniką elementów dyskretnych, ele 
menty przejścia LLL-HLL /TFL-LOGISTER/. 
ELEMENTY WYJŚCIOWE - wzmacniacze wykonawcze 
średniej i dużej mocy prądu stałego i przemien- 
nego, sygnalizatory, elementy przejścia HLL-LLL 
/LOGISTER-TTL/. 
ELEMENTY CZASOWE - układy czasowe generujące 
" opóźnienia o średnich i długich czasach. 
ELEMENTY A/C i C/A. 


cyfrowe układy funkcjonalne i zasilacze 

/moduły M/. 

Typowe rozwiązania następujących układów: 
zasilaczy, dekad liczących prostych i rewersyj- 
nych, liczników, rejestrów, sumatorów, dekoderów 
i koderów oraz uniwersalnych zestawów funktorów. 
Układy te wykonywane są w postaci typowych blo 
ków konstrukcyjnych w standartowo przyjętych 
wymiarach. 


elementy konstrukcji nośnych : 
płytki montażowe, kasety, szafy, 


przyrządy serwisowe, 


LOPUSUE 


(1) INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI 


OZNACZENIA, DEFINICJE 


ZASILANIE 


Eqc 7 napięcie Źródła zasilania 
Iqq * Prąd pobierany ze Źródła zasilania 


PARAMETRY STATYCZNE SYGNAŁU 


- potencjał wysoki w odniesieniu do sygnału 
logicznego 


L  - potencjał niski w odniesieniu do sygnału 
logicznego . 


JH 


Uy - napięcie na wejściu funktora 
I - prąd pobierany przez wejście funktora 


U = napięcie na wyjściu funktora 


15 - prąd wyjściowy funktora 


LOPLUSGE 


(A) INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI 


Urgs UTH min 


Tym» TIK min 


U 


Urz” IL max 


UgL* VOL max 


05 


napięcie na wejściu funktora, odpowiadające 
poziomowi wysokiemu napięcia / 1 logicznej 

b) logice pozytywnej / i minimalne napię- 
cie odpowiadające poziomowi wysokiemu, przy . 
którym na: wyjściu funktora napięcie U, nie 
ulega zmianie. 


- prąd pobierany przez jedno wejście funktora 


w obecności wysokiego poziomu napięcia i mi- 
nimalny wymagany prąd pobierany przez to wej- 
ście. 


- napięcie na wejściu funktora, odpowiadające 


poziomowi niskiemu napięcia / 0 logicznemu 
" logice pozytywnej/ i maksymalne napię- 
cie odpowiadające poziomowi niskiemu, przy 
którym na wyjściu funktora napięcie U, nie 
ulega zmianie, 


napięcie na wyjściu funktora, odpowiadające 
poziomowi wysokiemu napięcia / 1 logicznej 
" logice pozytywnej/. 


prąd wyjściowy funktora w obecności poziomu 
wysokiego napięcia. 


- napięcie na wyjściu funktora odpowiadające 


poziomowi niskiemu napięcia / O logicznemu 

" logice pozytywnej/ ' i maksymalne dopu-- 
szczalne napięcie odpowiadające poziomowi 
niskiemu. 


"prąd zwarcia wyjścia do O TV. 


© INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI 


CHARAKTERYSTYKA PRZEŁĄCZANIA 


468" — praca bez zaktóceń 


>PRNNSWATMIA A, 
LOZZZZZZA 


Umaga : Na powyższej charakterystyce nie uwzględniono 
zakłóceń o amplitudzie ujemnej na poziomie Urz. 
Zakłócenia te są do pominięcia jeżeli amplitu- 
da ich nie przekracza odpowiednich dopuszczal- 
nych napięć dla złącz półprzewodników, 


Ua maĘ minimalna wartość napięcia na poziomie uysokim na- 
pięcia /minimelny poziom 1 logicznej w logice 
* pozytywnej / i 


kę SAARE - maksymalna wartość napięcia na poziomie niskim /ma- 
ksymalny poziom O logicznego « logice pozytywnej 


LOPUSGE 
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Uzi - statyczna odporność na zakłócenia na poziomie ńiskim 


UzH - statyczna odporność na zakłócenia na poziomie wysokim 


Uzn = UIL max " VL max 


Uzyg * UIH min © UH min 


OBCIĄŻATNOŚĆ FUNKTORÓW 


Im2 


| LOPLUSGEW 
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współczynnik powielania funktora /obciążalność 
wyjścia/ przy obciążeniu jego wyjścia wejściami 
innych funktorów pobierającymi prąd w obecności 
poziomu wysokiego napięcia, 


współczynnik obciążalności wprowadzanej przez 
jedno wejście funktora w obecności wysokiego po— 
ziomu napięcia. 


współczynnik powielania funktora /obciążalność 

wyjścia/ przy obciążeniu jego wyjścia wejściami 
innych funktorów pobierających prąd w obecności 
poziomu niskiego napięcia, 


współczynnik FOL przy "otwartym kolektorze" 


współczynnik obciążalności wprowadzanej przez 
jedno wejście funktora w obecności niskiego na— 
pięcia, 


prąd obciążenia wyjścia układu wykonawczego 
/wzmacniacza/ 


czaś opóźnienia sygnału przy. wyłączaniu - 
czas opóźnienia przy przejściu sygnału od 
poziomu niskiego do wysokiego na wyjściu 
funktora 


czas opóźnienia sygnału przy włączaniu - 
czas opóźnienia przy przejściu sygnału od 
poziomu wysokiego do niskiego na wyjściu 
funktora 


" czas propagacji - średni czas opóźnienia 
sygnału 


* + t 
t, =: —_EH__ PHL 
P 2 


<+ 


czas opóźnienia czoła Mag się 


t, - czas narastania 

= - czas magazynowania 

tp - czas opadania i 
+ by - czas trwania sygnału o poziomie wysokim 

ty, — czas trwania sygnału o poziomie niskim 

„24 - czas martwy 

timp — 0288 trwania impulsu 

tzn - czas impulsu zakłócającego na poziomie niskim 
toy a - czas impulsu zakłócającego na poziomie wysokim 
„AE - maksymalna częstotliwość pracy 


MOC STRAT 


P. - średnia moc strat 


ZO Bir: 
sr 2 


Pr - moc strat funktora w obecności na wód a 
poziomu niskiego napięcia 


By '- moc strat funktora w obecności na wyjściu 
_ poziomu wysokiego napięcia 


E INNE 


Gm - pojemność montażu 
c - pojemność obciążająca wyjście funktora 
Rg - rezystancja źródła sterującego 


- temperatura otoczenia elementu 
temperatura składowania 


LOPLSGE 


KRAKOWSKIE ZAKŁADY 
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ELEMENTY 
"E-100H 
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CHARAKTERYSTYKA SZEREGU E—100H 


Mikroelektroniczne elementy cyfrowe E-100H są układami 
scalonymi hybrydowymi typu warstwowego, wykonanymi w tech-. 
nologii warstw grubych z pojedyńczymi złączami półprzewod= 
nikowymi. 

Elementy te przeznaczone są do zastosowań przemysłowych. 
Jeden element zawiera do czterech funktorów logicznych , 
zrealizowanych w technice RTL, Pracują one z częstotliwoś- 
cią do 100 kHz, przy napieciu zasilającym +24 V w grani - 
cach od +19 V do +29 V.iOdznaczają się dużą wartością sta—- 
tycznej odporności na zakłócenia i szerokim zakresem tem- 
peratur pracy od -4070 do +8596 przy wilgotności względnej 

- do 95% /na specjalne żądanie do 98%/. 

W skład szeregu wchodzą również elementy o częstotli — 
wości pracy do 10 kHz i podwyższonej dynamicznej i statycz= 
nej odporności na zakłócenia, 

Szereg E-100H składa się z funktorów logicznych /pod — 
stawowy funktor NOR/ o różnej liczbie wejść i różnej obcią- 
żelności wyjść,wtórnika, elementów pamięciowych i bramek 
impulsowych, elementów opóźnienia czasowego, dyskryminato- 
ra, multiwibratora, wzmacniaczy wykonawczych małej mocy. 
Układy podstawowe wyposażono w dodatkowe wejścia i wyjś — 
cia umożliwiające rozszerzenie funkcjonalności szeregu i 
proste tworzenie układów pochodnych, 

Układy E-100H przystosowane są do współpracy z elemen- 
tami pomocniczymi EP, ż 


LOG USUGEL 
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TErpog KRAKOWSKIE ZAKŁADY 
ELPOD ELEKTRONICZNE 


PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE 


Technika realizacji 


Technologia 


Napięcie zasilające Eqc 


Temperatura pracy Tamb 


Temperatura składowania 


Tstg 


Wilgotność 'względna 
Poziomy napięć sygnałów 
logicznych statycznych 


Dynamiczny sygnał 1 
/dla elementów 


E100-04H i E100-05H/ 
Czas propagacji tp 


Czas propagacji dla 
elementów specjalnych tp 


Statyczna odporność na 
zakłócenia 


statyczna, potencjałowa, rezys 
torowo-tranzystorowa RTL, Pod- 
stawowy funktor NOR /dle logi- 
ki pozytywnej / 

mikroukłady grubowarstwowe hy- 
brydowe z półprzewodnikami epi 
planarnymi krzemowymi 

+24 V +20% /+19 V + +29 V/ 


-40970 do +85 


-5506 do +125% 
95 % /na żądanie 98% / 


0 - O VY do +0,3 V 
1 - +15 V do + 24 V 
/dla Eqc= 24 V/ 


skok napięcia od Ug do Ur 
w czasie nie dłuższym 
niż 1 us 


3 jas 


8 pas */ 


ś o 
- martości typowe przy Tamb = +25 © 


= 6V 
"CHY. 


[| Segfstao|:-m 
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Statyczna odporność na 
zakłócenia dla elementów specjalnych 
- wartości typowe przy Tm, = +2590 
U = 6 yzx/ 


> / 
Us = 4,5 V7 


Dynamiczna odporność na zakłócenia dla 
elemeńtów specjalnych point oę typowe/ 


tor = 6 us dla Uzi” 15V 
tr 5 3 as” x/ dla Uzq= 15 V 


Gęstość upakowania k 
funktorów logicznych : od 2 do 4 funktorów 
w elemencie 


Waga : ok. 5 6 


z/ wartości tymczasowe 


lapisUer 


KRAKOWSKIE ZAKŁADY 
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E100 — 01H 


2 x NOR1 


Element zawiera dwa funktory NOR1., Każdy z funktorów NOR 
spełnia funkoję negacji sumy / w logice pozytywnej / : 


W=A+B+QC+ 


Element zalecany jest do budowy przerzutników sterowanych 
dynamicznie przy pomocy elementu E100-05H, 


WYPROWADZENIA DANE PODSTAWOWE 


12345678 9101 12431415 


SCHEMAT ELEKTRYCZNY 


lOpPUSUE 


Teipog PAKOWSKIE ZAKŁADY 
(A) INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI ELPOD ELEKTRONICZNE 


DANE SZCZEGÓŁOWE 


Parametr Symbol 


żalności wejścia IH 
Współczynnik F8.7 700] KBA WATZAKA EE: PORĘ KEZE ZET E | 
porielania 7" AMIRRJA GGGZ ZAPF EGAN) 


Wsp.powielania przy | F 
Fatima icza od |5 || | 
Prąd wyj.przy 
jedno wej.przy r IH 
[ma |o,26m| | żyęe isy 
my] |zęeasy | 
NCWKZANKE” 
KONKZANIEKZKIME 
Max.napięcie sygna 
Gum KF AKCICO NONE 
o 
m LN] |imac | 
E"WEXZJENECECZJEM 
o 
KOSKAZJEN "SKC 
| min | SW] 1 | tamy” +25%0 | 
KTECYNENE"CEZHE 
opóźnienia 5 
zaa | | 


Prąd pobiera ze 5 


Broaio o e |3, | || ooo | 


1) pozostałe wejścia wykorzystane — dołącz. do pot. U, 
2) pozostałe wejścia izolowane 


Min.napięcie sygna 
1 logicznej 


Statyczna 
„odporność 
na zakłócenia 


E-m]_togistao 


- statyczna odporność na zakłócenia 


4 
V 


JERSBBEKERKKENE 
rml | 1] INOR1] | | | | 


BLLLTLETETTTLETT" 
Ki EEZSERNENSEREBEM 
INNERESM NERKEM 


LĘTITTT [am=+25 


05 08 0 42 14 I6us 


—— pozostałe wejścia izolowane 
--—= pozostałe wejścia zwarte do O V 


| Gegóstoo w] 
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- czasy opóźnień /propagacji/ 


CHRKRAREKKNAGEE 
KABIÓMAY7// s 
UZA: 
288577/////Z60BR58 
WM 
N/JŻŻ4GGRRANEK 
MDTEFELL 
(ALĄZAZIZĄTAT ATA ATE 
-40 20 "0 +20 +40 +60 +80 C_ 


-40 -0 0 +20 +40 +60 +80*C 


STOSOWANIE 


Poniżej podano wybrane przykłady zastosowań elementu: 
. — tworzenie wielowejściowych funktorów NOR 
NOR1 


NOR 6-wejściowy 


8AP795 


NOR wielonejściowy 


Nax=10 


NOR wielowejściowy 
00 EAN 


i i KRAKOWSKIE ZAKŁADY 
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- budowa przerzutników 
sposób tworzenia przerzutników RS, JK, T i D wyzwala- 
nych dynamicznie podano w karcie katalogowej elementu 
E100-05H 4 4 

4 2 


WOR1 
451 c 

—— 

$ R 


Przerzutnik 
statyczny RS- 


zbudowana z elementu E100-01H 
i E100-09H, 
*24V 


WOR1 | dofocjmax 27M 


Wykorzystanie NOR1 do 
sterowania przekaźnika 


Statyczny przerzutnik 
typu D zbudorany z 
elementów E1'/'0=01H 

i B8100-02H 


Wykorzystanie funktora NOR1 
w układzie dekodera sygnali- 
zującego 


(A INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI TELPOD AREA BEE 1 
E100 — 02H 


2 x NOR2Z + 1 x NOR3 


Element zawiera dwa funktory NOR2 i jeden funktor NOR3. 
Każdy z funktorów NOR spełnia funkcję negacji sumy / «w lo- 
gice pozytywnej / . 
W=K+B+U 


WYPROWADZENIA DANE PODSTAWOWE 


HUHHHHHHAHI 
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SCHEMAT ELEKTRYCZNY 


KRAKOWSKIE ZAKŁADY 
QE) !NsTrruT ŁLEKTROTECHNIKI  TELPOD |" PALEKIRONICZAA 


DANE SZCZEGÓŁOWE 


| Wartość | | Wartość | 
Współczynnik | F 
see |_ ||| ||| 
Wsp. „pomiela- |-OH__ 
Wane ||| 


EEE] > || [LT 
lekto ze" 0L/0C 
EL; GZYECOBECONORE 
o = 
Rad obie 0/0G/ CC 
p TR | typ | typ|0,35mA/ [0,35] | | typ | typ 0, 35ma | l0,35ma | | c= | Bgge +24V | 
zajeta |aajzku | zgon | 
JESTZZANCJKCZWEKCH 
== KODZAWKZETKIMEFETA 
EANEJEUWE ZH 
SCENE 
8; a 
sygnału 6 1 Lmax > 


OJECNOKTECKA 


nap. sygnału 
1 logicznej 


stetrezna „, La] 209] + aa] zes PT Jaga es%0 
zakłócenia 


NRCAKZZKI KIE KAOROEZI 
Z JEAUEOENL "IC 
se je. *| wjoe | ear] 


sygna łu 


| 3a 5 woja | 70 
ACIETGEŚW | DIS 2] 
mel żal palm i zr 
RIO WIENETJWNAETZMDFETA 


1) pozostałe wejścia uykorzystane-dołącz. do pot. Ur 
2)pozostałe wejścia izolowane 


| Segfsóco [em 
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- statyczna odporność na zakłócenia 


DETYTEPETTTONETI 
| [LLLINez]| | [II LL 


+20. 


+40 +60 +80C 


+0 +40 +60 -+60'C 


UT uĘ 
MIESEEZEREEEBI 
KRARBKEŁKEEE 


+20 +40 +60 +60% 


0 0 +0 40 +0 


pozostałe wejścia izolowane 
——-— pozostałe wejścia zwarte do O V 


4 INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI TELPOD "PE LEkikoNIGn ŁADY 


JE OEJREJ 
05 0 


—— - pozostałe wejścia izolowane 
———- pozostałe wejścia zwarte do O V 


26 


[| tegisgco em 


(A INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI  TELPODO "PROSI ZAKŁADY 


- czasy opóźnień /propagacji/ 


TLE 
LEEEEEEES TELE 
LLL „roza 
Al 
WALA, 


40 -20 0 +20 +40 +60 +80*C 


Nzzerszyoz0M M0 


PYBPoa m 


EnzzezzscuzEE ? 
-40 -0 0 +20 +40 60 


LO USUGL7 


© INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI  TELPOD "RE Ekrko gi ZAKŁADY 


STOSOWANIE 


Poniżej podano wybrane przykłady zastosowań elementu 

- sposoby tworzenia wielowejściowych funktorów NOR i prze- 
rzutników statycznych RS podano w karcie katalogowej 
elementu E100-01H; 

- tworzenie funkcji logicznych. 


W=A+B+C+D+E4P 


Suma sześcioargumentowa 
NOR2 


W = /A+B+C/./D+E+F/./G+H+I/-/K+L+M/ 


Iloczyn sum utworzony z '-dwóch elementów 
E100—02H 


LOPUSGEW 


(A INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI TELPOD AZ 


- tworzenie przerzutników 


Niesymetryczna dwójka Niesymetryczny przerzut 


licząca /T/ zbudowana nik typu D zbudowany z 
z dwóch elementów dwóch elementów E100-02H 
B100-02H 


- układ opóźnienia czasowego /monostabilny/ 


o 
/dla Tank” +25 C/ 
Pod = 3 /dla Wy 1/ 


e 
UOPUSUEW 
© INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI  TELBOD "EEEEKzyiEj ZAKŁADY 


E100 — 03H 


1 x NOR1 + 1 x wtórnik emiterowy WE + 


Element zawiera funktor NOR1 i wtórnik emiterowy WE. 
Funktor NOR1 spełnia funkcję negacji sumy / w logice pozy — 
tyunej/ 


WzA+B+GC+ 


Węórnik emiterowy spełnia funkcję wzmacniacza logicznego 
WzsA 


DANE PODSTAWOWE 


(ED  !NSrvruT ELEKTROTECHNIKI  TELFGS gaz 


DANE SZCZEGÓŁOWE 


bol Warunki 


| Wartość | |. "ertość | 3 


trac zwarcia 
zcia „jo OV. 


Minimalne 


AGE ty asv]|_ |7 
PASTWA SJ ECH I | 


Ę czai = Ę: Sw 
sygnału U max |+0,3 V 
0_logicznego Imex 


Statyczna 
odporność. na 
zakłócenia 


EB 
CYZIEACJEOT KIE 
opóźnienia 28 |asz |o8/so [3 |asx | 0,5yue] 10 | mag Ta 
Zwi WEJEYNIEICIBYTECJE 
FE [mea] jas |3 jama | 3ne] 10 | tęgyorasco 


Prąd pobier. |I | max | 6 mA 8 mA | PTZY] E_ = +24 VY 
=2 . 
Średnia moc . 
strat Por 75 mW 100 mh Eqg=+24 V 


1/ pozostałe wejścia wykerzystane-dołącz.do potencjału U 
2/ pozostałe wejścia izolowane 34 


c] Uagiodoo 


KRAKOWSKIE ZAKŁADY 
© INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI _ TELPOD "ELEKTRONICZNE 


- statyczna odporność na zakłócenia 


FULL 
ad] | „ŁEHEEFEEEHFTD] 
EEEEEEEEEEEER 
ULETEFECEECETes 
+80 * -40 -0 0 +20 +40 +6 +80T 


- dynamiczna odporność na zakłócenia 


—— pozostałe wejścia izolowane 
——— pozostałe wejścia zwarte do O V 


KRAKOWSKIE ZAKŁADY 
GD INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI  TELPOD "ELEKTRONICZNE 


- czasy opóźnień /propagacji/ 


BAB 
Ezznuzidaii 
AGAT ||| 
LLLEEELELELa 


+40 +60 +80*C 


8/4 GGBRRNNGE 
LULU 


ALT=] 
Zz wizterriżh (z) 


+20 +40 +60 +80 C 


Przykład zastosowania elementu 
E100-03H 


Układ funktora NOR mocy 
zalecany jest do stosowa— 
nia przy przesyłaniu syg= 
nału do innych płyt lub 

kaset 


Funktor NOR mocy 


w 
4 INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI  TELBOD | PE ERROAINAŁADY 


E100 — 04H 


NOR3 + GPI1 


Element zawiera jeden funktor NOR3 oraz jeden funktor. GPI 
Funktor NOR3 spełnia funkcję negacji sumy / w logice pozytyw - 
nej / a 


W= + + + 


a funktor GPI jest generatorem pojedyńczego impulsu. Łącząc od 
powiednio oba te funktory można budować przerzutnik monostabil: 
ny. 


WYPROWADZENIA 3 DANE PODSTAWOWE 


lopister |E- 1004 


(ED !NSTYrUT ELEKTROTECHNIKI  TELPOB "PAKOWSKIE ZAKŁADY 


DANE SZCZEGÓŁOWE 


m [5565 || 55 | 

bol - 
91 | wertość [ag] wriość |at 
SEEN: TEE REM EZ SETMZE SZIISZESH | 
Hi BBS TR RER EŃ „B BRGIRZE WRÓCE O 
| = H 


nota kolak u SR SJRTAJS EE ZAWEKI LL) 
pmerietn.koi. For/ogfasz | 10 | | | | EEAJ] 
Tp [77 [03588] 


Prąd pobie- 
rany przez 
jedno wejś- 
cie 


Min napięcie 
łu 


Paa * ADEL. 

msz +18 V | |asz |+iev |  |"oc> +79 V. 
PJSEEAE bas e rrr || |rza 
KAKZEBDZAKEJ OTSA 


Statyczna 
odporność 
na zakłóce= 

nia 


Czas opóź- 


gp pozostałe wejścia wykorzystane -dełącz. de pot. U, 
2) pozostałe wejścia izolowane 


© INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI TELPOD | AERO RISAKŁADY 


Wartość pojemności C, dla określonego czasu t- : 


r - 
_xms , 107 - 2,2 [nF] 
15,3 


Cx[nF] = 
Odpowiednia, niezbędna wartość czasu martwego wynosi: 


„| tag 7 13,5 - Cz [np] ” 107*+ 0,03 [mej 


LOPLUSGEW | 


(ED INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI  TELPOD PKOWSKIE ZAKŁADY 


- statyczna odporność na zakłócenia 


UNRKERZUKENEKSME 
ZNSEEZZEMERNNMM 


-40 


-0 0 +20 


+40 +60 +80C 


- dynamiczna odporność na zakłócenia NOR3 


Ear PREEREa 
p LA 


pozostałe wejścia izolowane 
———-pozostałe wejścia zwarte do O V 


© INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI _ TELPOD | ELEKTRONICZNE 


- czasy opóźnień /propagacji/ 


ZMAREEKRIEEEEE M: 
SESERBLCJESSEKG 


ms|t 


> 


AEREHEEEEEEEH * „pzidZ 
a 


ELLI 
WMOaACEE 


| EB I (REDNI | 
"ea'ga FAA! FA ATW AJ MN ATMAT M0. M 2 A AUY, p 
RE ZA W WA w A w w w z a w 


amb 
0 0 +20 +40 +60 +80X 40 -20 0 .+20 +40 +60) +80". 


ZAREEERELEBEEA 
| a / 


| my "7 4 
' TTZYTTANAŁCĄ 
CZU I RZY ALLE obbośniootnceć 1 


Na 


- odporność na zakłócenia GPI1 


= pLZEBEEZZEZA__— 
Ar FEBE M 
CZY] Rmyema r" - uey m 
270274 cki arm BEBO aria DUPA 
 LŻĄLLY zda P DEGREE 207 ZA SAWYSA 
KEEE: SPT WIEM ER USTA ANĄ 

5 40 0 5 I RZBEPT) 

—-— dla T,,, = +85 


. Tp 
pa EBE. ji | Tasb = -40 © 


wg układu pomiarowego Nr 12 


| tegóstsolem 


TEi15O5 KRAKOWSKIE ZAKŁADY 
INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI ELPOD ELEKTRONICZNE 


STOSOWANIE 


Poniżej podano wybrane przykłady zastosowań elementu: 


- przerzutnik monostabilny 


Minimalny czas trwania impulsu przy C= O : 

timp = 35 jus oraz t,„= 30/us 
Przy dołączeniu pojemności zewnętrznej Cz obowiązują 
poprzednio podane wzory. 


- iloczyn 'statyczno - impulsowy" 
A 


E-]__tagiatoo 


KRAKOWSKIE ZAKŁADY 
(©) !NsTrruT ELEKTROTECHNIKI  TELPOG | PA okwyRy TAKI 


- iloczyn "statyczno — impulsowy" 


[_legfsóao em 


INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI  TELPOB | PAZORSNIE ZAKŁADY 


E100 — 05H 


2-%xBL 


« 


Element zawiera dwa funktory bramek impulsowych BI,przez= 
naczonych do współpracy Z funktorami NOR1 przy budowie prze— 
rzutników typu RS, JK i T sterowanych dynamicznie. Funktor 
BI spełnia następującą funkcję logiczną: 


WzAa >+ DB 


DANE PODSTAWOWE 


WYPROWADZENIA 


x) dane dotyczą same j 
bramki BI 


123456789 0428445 


SCHEMAT ELEKTRYCZNY 


FIE [|ze BI ||24kQ  - 
BEEN" Loga" 


ZB 


UO PUSTE 


= KRAKOWSKIE ZAKŁADY 
INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI ELPOD ELEKTRONICZNE 


DANE SZCZEGÓŁOWE - 
Parametr Sym ŚW asie Przerzutnik T Warunk 
bol 2xNOR1_+ YJ 
|rartość | 

sp.obciążaln Pr 

„czeka IL 

ECLER KANWIE. 

=+24V 

odporność ESA 

na za ce- 
BAJERAUE CE id 


obciąże- 
niu prze 
rzutnika 


x.częst.pra 
przerzutn. 


Jen GE GBI GI 
ee [| | LT] 
kacizumne =" > 


Prąd pobiera- 


Przebiegi: p 
i wyjściowy 


lOpPUSGE E — 100H 


(A INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI  TELPOD "R AORPAIE ZAKŁADY 


Odporność na zakłócenia przerzutnika typu T 


RDC 
PRE e 54] | — 
LTezes 

e taa =br 1 


——-— — bez obciążenia 


pełne obciążenie symetryczne 
wg»sukładu pomiarowego Nr 13 


LLEEEJ 
BESZENEBENEENE 
-40 0 0 +20 +40 +60 +60'C 


aLLEPBZY TTM 
OOZYAŻTAY AZAZYAP, 
WA/NZCŁZWOYISONACI 


ug układu pomiarowego Nr 13 


KRAKOWSKIE ZAKŁADY 
ELEKTRONICZNE 


QE) iNsryrut tutkrnorkcHNiki _ TELFGG 


STOSOWANIE 


Przykłady wykorzystania funktorów BI do budowy przerzutni- 
ków wyzwalanych dynamicznie typu RS, JK i T 


© ESEE: a E zesp 7 
(paz) T Przerzutnik „ = Przerzutnik 
typu JK i T typu RS 


- Przebiegi : wyzwalający i wyjściowe 


NE ZI(ECJ 


INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI  TELPOD | PLEKTEONICZĄE Y 


E100 — 06H 


Dyskryminator napięcia DN 


Element zawiera przerzutnik Schmitt "a spełniający funkcję 
dyskryminatora napięcia. Element przeznaczony jest do formowa- 
nia sygnałów odkształconych i sinusoidalnych w sygnały stan - 
dartowe. Bramka wyjściowa, w którą wyposażony jest dyskrymina- 
tor umożliwia blokowanie sygnału formowanego przez przerzut — 
nik Schmitt a. 


WYPROWADZENIA DANE PODSTAWOWE 


EJ RSKSKSESCJI 


KRAKOWSKIE ZAKŁADY 
ELEKTRONICZNE 


(© iwsrrrur tuskrkoTEcHNiki _ TEIPGS 


Współczynnik 
powielania 


Napięcie 


progu 
włączenia 


Napięcie 
progu 
syłączenia 


Wsp.obciążalności 
wejścia blok. 


liax.rezystancja 
źródła sterującego 


Czas narastania 
sygnału wyjściowego 


a o 
irad Ik ść ze 
źród sterującego 


ck KOMAKO I 


| |Eqge +24 V 


[togisao emi 


INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI RE pni 12 -| czej 


Przykłady zastosowań elementu E100-06H 
/patrz również element EP-31/: 


£100-06H 


współpraca z linią przesyłową 
+Z4y 


- R AA z zestykiem przekaźnika 
/wartość pojemności € zależy od typu przekaźnika / 


formowanie sygnału z przebiegu sinusoidalnego 


Em] togictao 


QE) msrrrur tuekrROTECHNIKI _ TELPOB w Fret" kod 


E100 — 07H 


Mulżtiwibrator astabilny MA 


Element zawiera multiwibrator astabilny. Układ spełnia 
funkcję generatora ciągu impulsów prostokątnych o standar- 
towych parametrach. Multiwibrator wymaga dołączenia zew- 
nętrznych kondensatorów, których wartość pojemności decy- 
duje o częstotliwości generonanego ciągu. 

Element wyposażono w wejście wyzwalające,co umożliwia 
synchronizację multiwibratora lub jego blokowanie. 

Wyzwolenie układu następuje w momencie podania bezpoś- 
rednio lub przez dowolny funktor NOR lub wzmacniacz stałe- 
go potencjału Ux/ O V + +0,3 V/. 


DANE PODSTAWOWE 


WYPROWADZENIA 


LOPLUSGE 


(ED 'Nsrvrur EtikTRoTECHNIKI  TELPOD Ber Wren 


AGE (ot. 
*BHz] 49/8,+C>4,, 


DANE SZCZEGÓŁOWE 


Parametr ka warunki 
Współczynnik BRTB ME EEZŻ6 = 
| 101. | 


powielania GABóŻ zi 

Stabilność ozęci, | 2Ś__|aex |2%_|_ | oztłekącniąh 

wykonania tolerancji kondens 

aa | Eó |olleuk: x gł 

niesymetria 7 

Czas narastania max o 4 przy max obciąż, 
r 5 

zas opadania t max 15 | przy max obciąż. 

zę - 


IIL gL/| Max | +5 MA przy Eqq= +24 V 
Ięcnaz |98x | 11 mk | przy Eggx +24 V 
Średnia moc strat |, | [180 mW | |przy Eqo7 +24 V 


UOPUSUE 


QE) iwsrrrur ElekTROTECHNIKI _ TELBSE ga 50 dj 


Stabilność częstotliwości multiwibratora MA: 


UOPUSUEL 


KRAKOWSKIE ZAKŁADY 
Ji) INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI  TELFS5 ELEKTRONICZNE 


E100 — 08H 
1 x NOR1 + 1 x Wzmacniacz OR Wi 


Element zawiera funktor NOR1 i wzmacniacz wykonawczy OR 
typ W1. Funktor NOR spełnia funkcję negacji sumy /« logice 
pozytywne j/ 

a W = + + + 

Wzmacniacz W1 przeznaczony jest do sterowania przekaźni- 
ków, lampek itp. Układ może pracować przy obciążeniach in - 
dukcyjnych, Wzmacniacz wyposażony jest w dwuargumentowe wej- 
ście spełniające funkcję sumy, przy założeniu, że przepływ 
prądu «w obciążeniu odpowiada 1. logicznej 

W=zA+B 


WYPROWADZENIA DANE PODSTAWOWE 
KIEREAEJ/ZJEJ 
GARIEG=35= 6 


1) przy bezpośrednim 
połączeniu z NOR1 (rys.b) 


567T89MAL8KA5. 


SCHEMAT ELEKTRYCZNY 


-m]_Gagfetco " 


Po KRAKOWSKIE ZAKŁADY 
INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI ELPOD ELEKTRONICZNE 


DANE SZCZEGÓŁOWE 


EMO 
sa "o JE _ 
SkTSE a | PT 


powielania EFRR] 
REES Podłe ek]. do 50 | 

to,ze |_| is | 0,50 
ESEE ke r || 


j sbótężcnia 
wyjścia 


Kin. napięcie 


ału ) V = FV 
RSE GE sg" + 


ER WYCJZNIACJEMIE 
LD kaś ki Z: aS IE M KŻ 


Statyczna 
odporność na 
zakłócenia 


3 
RRSEĘĘ Emule [[ [a IE m 
narrTueiaj ABBCZIEBWESC "OSSSR 


4)dla tych przypadków obowiązują poniższe układy połączeń 
2) przy zwarciu wejść 11-12 (rys. a) 

3) przy bezpośrednim sterowaniu z funktora NOR1 (rys. b) 

4) pozostałe A Po wykorzystane 

5)pozostałe wejścia izolowane 


(ED INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI  TELPOS ra 


rys.a 
- statyczna odporność na zakłócenia NOR1 


7 

caLLLLEIITTLEET) vWEEEERakFEFEEE 
LLEe, || | 
SROREENAREREK 


0 +20 +40 +6 +80T 


pozostałe wejścia izolowane 
--—— pozostałe wejścia zwarte do O V 


--]_tagistoo 


KRAKOWSKIE ZAKŁA 
© INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI  TELBOB "POK ZNAŁADY 


- dynamiczna odporność na zakłócenia funktora NOR1 


vw [T_T 


4MEEEEEEEEEEEETL 
Ki REGEEKZEBESEREEN 


05 08 10 2 t4 (5us 


pozostałe wejścia izolowane 
————-pozostałe wejścia zwarte do O V 


- czasy opóźnień /propagacji/ 


ARARECZZEKE77 
SEKEEEKEEPZ// 


AS 


CARERKEGKEGRANA 
LLLELLM 


NE 

UIN 

UND 
NEJ 


20 0 +20 +40 *60 +80" 


(A INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI  TELPOD 12 gg 


E100 — 09H 


4 x NOR4 


Element zawiera cztery funktory NOR4, Każdy z funktorów 
NOR spełnia funkcję negacji sumy / w logice pozytywnej /: 


W=fX+B 


WYPROWADZENIA DANE PODSTAWOWE ) 


m] tegłstao| 


INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI TELPOD  GIEKTEEMIEEWĘ 


DANE SZCZEGÓŁOWE ) 


mont | OEGB4"">| OR | OEGB4"">| Warunki 


wre Jm 
Współczynnik obcią- 
żalności wejścia Prd 


Współczynnik 


powielania 


Wsp.powiel.przy 

"otwartym kolektorze FoL 0C/ 

Prąd wyjść.przy 

wotwartym kolektorze|10/0Cc/ | "3% | 6 mA 


Prąd pobier.przez 
jedno zk © przy 


Max nap.sygnału 
O logicznego Ur max 0,3 V 


Statyczna ZL 3 o 
odporność na ESNEZZAM -"Eskatak 
zakłocenia 


ES EJ 
Sredni czas opóźn. | czas opóźn. Bredni czas opóźn. | t, |mex | 3jus | | Tanb 7 +25 € 


RZ Poz ze 
PRES | | sie Tęc” sda ź 
Średnia moc strat [3 |  |7óar] | Eggs +24 V 


1)wartości parametrów mogą ulec zmianom 
2) pozostałe wejścia wykorzystane 
3) pozostałe wejścia izolowane 


(ED 'NSTrruT ELEKTROTECHNIKI  TELPOD |" SELEKTRONICZNE | 


STOSOWANIE 


Poniżej podano wybrane przykłady zastosowań elementu: 


Funktor NAND 


Układ wybierania 
słowa 4-bitowego - 


Dwa przerzutniki statyczne typu RS 


(3d INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI  TELBOD | R EKROMIS KADY 


E100 — 10H 


4 x wtórnik emiterowy WE 


Element zawiera cztery wtórniki emiterowe. Wtórnik emi- 
terowy spełnia funkcję wzmacniacza logicznego: 


W=A 


WYPROWADZENIA z DANE PODSTAWOWE 


4) zależnie od układu 
sterującego 


SCHEMAT ELEKTRYCZNY 


R m a | - 1008 | 


DANE SZCZEGÓŁOWE 


| 


| Wartość | 


Współczynnik ob- 
ciążalności RE OS 


Współczynnik 
powielania 


£ ALARA od ukła 
du sterującego 


Prąd pobier.przez 
jedno mej.przy Ugmin 


Minimalne napięcie 
sygnału 1 logiczn. 


Max nap.sygnału 
0 logicznego 


Czas 
opóźnienia sygnału 


m iz e ać 


Prąd pobierany mi 
ze źródła zasilania IGomax 
en NE. 
max 
Prąd "RTR IB wyjś-— 
ce PECZEDKII 


Przykład zastosowania elementu /patrz również 
elementu E100-03H/: 


W=A+B+C+D 


Tworzenie sumy 
logicznej 


KRAKOWSKIE ZAKŁADY 
ELEKTRONICZNE 


QD iwsrrrur euekrnortchNiki _ TELFG5 


E100 — 21H 


2 x NOR5 DANE TYMCZASOWE 


Element zawiera dwa funktory NOR5. Każdy z funktorów NOR 
spełnia funkcję negacji sumy /w logice pozytywnej/: 


WzA+B+0 + 


SYMBOL LOGICZNY 


DANE PODSTAWOWE 


| Segistao|e-w 


KRAKOWSKIE ZAKŁADY 
INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI TEiPO5 ELEKTRONICZNE 


DANE SZCZEGÓŁOWE 


PERRSZWAC ERROR 


E- CZĘASIKRI A=" 

żalności wejścia IH 

> „Miód hak 

powielania 

wartym kolektorze |1o/oc/ |asz |35 m | [Bęc = +26 Y 
n na e sygn. 

| lesiea x ma ORO || JST | 

Max n ęcie sygn. 

eT" waczdii, PET NRCEKINE ADREWYCZE 

Statyczna odporność| Uzn | *9P_|_%> | _ |Fampb 7 + 9 
ma sakżówenie | Wy |do] BV |_| [fun = +70 | 

Dynamiczna odp. na | 5 * MJ] BOŻE SŁ Tm TWO” LREREE 
ssknocnia - | | M|.FojoiŻ LLL WR= EO | 


Czas opóźnienia | pin |YP_ | 8/88 | | amb" *9 7 | 
TERE W |O.| ZADNI BO NZL | 


Prąd „p .erany ze a 


Dynamiczna odporność na zakłócenia /porównanie z NOR 1/ 


Parametr Symbol 


KRAKOWSKIE ZAKŁADY 
Gb INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI TEiPOD ELEKTRONICZNE 


E100 — 22H 


3 x NOR6 


Element zawiera trzy funktory NOR6, Każdy z funktorów 
NOR spełnia funkcję negacji sumy / w logice pozytywnej /: 


DANE PODSTAWOWE 


(ED !NSTYTuT ELEKTROTECHNIK  TELPOB Na 1 4 


DANE SZCZEGÓŁOWE 


zaa: ZR Warunki 


Współczynnik obcią 1 
żalności wejścia 

Współczynnik 

powielania 


Prąd wyj. przy 
'otwartym kolektorze" 10/0C/ aa roi 


7a "WOJCUWDYCTM 
Bia Mm: |= |aor| | | | 
Stozzcza |OROANEESERCHM 
5 aS gid i | 
| |Lnetktbomia |epy jw | je | [umo 57 
ała, [m lw|y| | s% | 
„| eaEara aś 


ża a w bic ze 


Dynamiczna odporność na zakłócenia BA z NOR3/ 


QE) !NsTrruT ELEKTROTECHNIKI  TELPOD "PAKOWSKIE ZAKŁADY 


E100 — 23H 


1 x NOR7 


DANE TYMCZASOWE 


Element zawiera funktor mocy NOR7, Funktor ten spełnia 
funkcję negacji sumy /w logice pozytywnej/ : 


Wz - - + 


SYMBOL LOGICZNY DANE PODSTAWOWE 


Ę NOR7 


Ś 
OW +24V 


1234567890112 131415 


SCHEMAT ELEKTRYCZNY 


(A INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI TELPOD 


Współczynnik obcią. 
żalności wejścia 


Prąd wyjściowy 


Min.nap. sygnału 
1 logicznej 


Statyczna 
odporność 
na zakłócenia 


Prąd pobierany ze I 
źródła CCmax 


1) pozostałe wejścia wykorzystane 


KRAKOWSKIE ZAKŁADY 
ELEKTRONICZNE 


Max nap. sygnału U 
O logicznego L max 
o 


ETTTCT"RENERETJNNEFKXZZAM 


(0) INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI  TELPOD "EEEE PAKŁADY 


Funktor NOR7 mocy zalecany jest do stosowania na wyjściach 
przy przesyłaniu sygnału do innych zespołów urządzenia cyf- 
rowego. 


Dynamiczna odporność na zakłócenia /porównanie z NOR1/ 


| Segfobaoe-m 


INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI TeLPOD A EERSNED" 


E100 — 24H 


1 x GPI2 


DANE TYMCZASOWE 


Element zawiera jeden funktor GPI2, będący generstorem 
pojedyńczego impulsu. 


"DANE PODSTAWOWE 


SYMBOL LOGICZNY 


e TE 


| R 
nd szo 1] 


: w 
QE) !NsrrruT ELEKTROTECHNIKI TELPOG "SELEKTRONICZNE 


DANE SZCZEGÓŁOWE 


Parametr Symbol GPI2 


epólazynnik oooię TE || BG 
palności wejsć Foe 
tepóżesymik | LF [|| 
porielenia ar || ||| 
a noddelowy „ „ |Tz_|P_|OT || Wade 
pry Ugg gą 15% | Tr 99 | Dr3584| | wege 


p logiożmej | Mi min |tp |+15V | |sgę esy | 
p logiomego | | U; maz |nsx | +0,3V | 


Odporność na 
zakłócenia U 


Cz - zewnętrzna pojemność zwiększająca czas generowanego 
impulsu ę 


R: ZDJ 


w 
INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI — TELPOD | PAORSKIE ZAKŁADY 


E100 — 25H 


LA 85 4 


DANE TYMCZASOWE 


Element zawiera uniwersalny układ przerzutnika statyczne— 
go typu RS, JK, T oraz D., 


SYMBOL LOGICZNY DANE PODSTAWOWE 


EOUALZAALZEM 
SRB SCE A 41 £'E1 | BGB 
BE 1 lep e poja 


"123458789 0H28U5 
SCHEMAT ELEKTRYCZNY 


LUaPUSGE 


KRAKOWSKIE ZAKŁADY 
© INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI TELPOD | EKO RSNAŁAD 


DANE SZCZEGÓŁOWE 


Parametr 


Wartość 


spółczynnik obcią 
alności wejść 


Max napięcie sygn. 
O logicznego 


Statyczna odpor- 
ność na zakłócenia 


zna odpor- 


Dynamic 
ność na zakłócenia 


Parametry czasowe 
sygnału 
sterującego 


Prąd ze źródła 
zasilania 


[Srednia aoc ot | 7 |a|] |ipoa 


a o co O EAC AAA AŚ A O EG OE a EE EA AA A A GA 


KRAKOWSKIE ZAKŁADY 
(ED 'NsTrruT ELEKTROTECHNIKI  TELPOD A pa 


Typy działenia : 
1/ BS 


2/T 


3/ JK 
4/ D 


Przebiegi wejściowe i wyjściowe przerzutnika typu D 


LU 


m] Gagiotao 


Maz we KRAKOWSKIE ZA 
INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI ELPOD TiE KTRONICINE 


E100 — 28H 


1 x.NOR5 + wzmacniacz OR W1 


DANE TYMCZASOWE 


Element zawiera funktor NOR5 i wzmacniacz wykonawczy OR 
typ W1, 
Funktor NOR spełnia funkcję negacji sumy /w logice pozy- 


tyunej/: * — TT 
=1+B+0+D 


Wzmacniacz W1 przeznaczony jest do sterowania przekaźni- 
ków, lampek itp. Układ może pracować przy obciążeniach in- 
dukcyjnych. Wzmacniacz wyposażony jest w dwuargumentowe wej- 
ście spełniające funkcję sumy przy założeniu, że przepływ 
prądu w obciążeniu odpowiada 1 logicznej: 

— W=zA+B 


SYMBOL LOGICZNY DANE PODSTAWOWE 


wi 


12345678.91011213 1415 
SCHEMAT ELEKTRYCZNY 


UOPLSGE 


(0) INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI  TELPOD | PALPRSKIE ZAKŁADY 


DANE SZCZEGÓŁOWE 


Parametr Ww 1 


Sym 
bol 


| Wartość | | Wartość | 


Współczynnik F 

obe.wejścia IH 

Współczynni F 4 

pazielakia OH 

Prąd wyj.przy! k 2 

otw „kolekt." » |Fo/oc/ PE RJ > * 


Prąd 
obciążenia 


wyjścia 

PO |=|e"| |z= av 
Min.nap,sygn 
1 logicznej dasia H5V typ | +15 V Eqc= +24 Y 
Max nap.sygn 
O logicznego EE +0,3V +2 V 


Statyczna Tanb* +259 [e 
odporność na 
zakłócenia 


Dynamiczna 
odporność na 
zakłócenia 


$PHL 
6 
BARZE | | c 25% 
Prąd pobier. jI ł : 5 
EMADE" Fota | am | | | 9 | |3ec= smar 
Średnia moe 


2)przy zwarciu wyjść 
3)przy bezpośrednim sterowaniu z NOR5 
4)pozostałe wyjścia wykorzystane 


Uwaga : Wykresy ilustrujące dynamiczną odporność na zakłóceni 
podano w danych elementu E100-21H. 3 


K 
© INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI TELPOD | EKRORIGA ŁADY 


UKŁADY POMIAROWE 


NR 1. Badanie charakterystyki przełączania i statycznej 
odporności na zakłócenia NOR1, 


VC - woltomierz cyfrowy 


WR 2. Badanie dynamicznej odporności na zakłócenia NOR1 


1/ przy pomiarze U, powinno być Us = O 
2/ parametry G : Ry < 7509,t,< 0,05 pus; tęś 9,05 „us 
f s 100 kHz 


UOPLSEGE 


(ED !NSTrruT ELEKTROTECHNIKI  TELPOB "RAKOWSKIE ZAKŁADY 


NR 3, Pomiar czasów opóźnienia sygnału NOR1, 


1/ parametry G : Ry<75082 ; t,„t, < 0,05 us 
. f = 20 kHz 
2/ synchroskop dwustrumieniowy 


NR 4, 


Badanie charakterystyki przełączania i statycznej 
odporności na zakłócenia NOR2, A 


VC —- woltomierz cyfrowy 


KRAKOWSKIE ZAKŁADY 
QE) !NSTrruT ELEKTROTECHNIKI TELPOD  ""ELEKTRONICZNE 


NR 5. Badanie dynamicznej odporności na zakłócenia NOR2 
: +24y 


1/ przy pomiarze Uzy powinno być: Ug = O 
2/ parametry G : Ry £ 750% ; tys tp< 0,05 jus 
f = 100 kHz 
Zasadę pomiaru zależności Uzq = £/tzy/  [ Uzg=?/tzy/ 
podano na układzie pomiarowym NOR2. 


NR 6, Pomiar czasów opóźnienia sygnału NOR2, 


1/ parametry G: Ry X 7508; tystę < 0,05us 
f = 20 kHz 
2/ synehroskop dwustrumieniowy 


[Sagstao | 


INSTYTUT | © wemwusenonowm Tres "igra" | TELPOD | © wemwusenonowm Tres "igra" | 


NR 7. Badanie charakterystyki przełączania i statycznej 
odporności na zakłócenia NOR3. 


VC - woltomierz cyfrowy 


WR 8. Badanie dynamicznej odporności na zakłócenia NOR3. 


1/ przy pomiarze Uzz ksza być : Us = O 
2/ parametry G: Ry < 750% ; tystę £ 0,05,u8 
f = 100 kHz 
Zasadę pomiaru zależności Uzqsf/tzy,/ i Uzyo? /tzzy/ 


podano przy układzie pomiarowym NR 2, 


70 


1 
(1) INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI  TELPOD | PALEkIRORI SKŁADY 


NR 9, Pomiar czasów opóźnienia sygnału NOR3, 


1/ parametry G : Ry< 7508 ; dyst £ 0,05 us 
f = 20 kHz 
2/ synchroskop dwustrumieniowy 


NR 10. Badanie wtórnika emiterowego. 


LOPUSUE 


KRAKOWSKIE ZAKŁADY 
(ED 'NsrrruT ELEKTROTECHNIKI  TELPOD "*pLEKTRONICZNE 


Badanie bramki impulsowej BI, 


1/ przy pomiarze Uzy Oraz badaniu ampl.impulsu 
wyjściowego powinno być: Us = O 


2/ parametry G : R, < 7508 ; t„„tę< 0,05 us 
f Z 20 kHz 


Badanie odporności na zakłócenia : 


Uzn 7 odporność na poziomie "O" 


źÓ n4n 
ś% Usg - odporność na poziomie 1 


| 
i 


I] | | "U 5 


LO USUEL 


KRAKOWSKIE ZAKŁADY 
(©) !NsTrruT ELEKTROTECHNIKI — TELPOD "PAKO KTRONICZNE 


Badanie amplitudy impulsu wyjściowego 


1/ przy poziomie Us, powinno być Ug = 0 


2/ parametry G : R, £ 75082; tyytę £ 0,05 us; 
f * 20 kHz 


NE SZINCCJ 


INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI  TELPOB "PA ERPOE ZAKŁADY 


Badanie odporności na zakłócenia : 


May” odporność 
na poziomie 
"Q" 


zg” odporność 
na poziomie 


"jn 


1/ przy pomiarze ęzb powinno być Us = O 
2/ parametry G : R. 750Q ; tte £ 0,05 us 
A Y 20 kHz 


KRAKOWSKIE ZAKŁADY 
(Td INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI _ TELPOD "ELEKTRONICZNE 


Badanie amplitudy impulsu wyjściowego 


1/ przy poziomie Uzy powinno być Us z 0 


2/ parametry G : R, < 75082; tyt £ 0,05 us; 
f£ © 20 kHz 


TEiPoS KRAKOWSKIE ZAKŁADY 
INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI ELPOD ELEKTRONICZNE 


LU kaj odporność 
na poziomie 
"Qr 


Dag” odporność 
na poziomie 


"4" 


1/ przy pomiarze Usg, powinno być Us = O 
2/ parametry G : R, < 7500 ; t,,tę < 0,05,us 
£ 320 kdiz 


© INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI TELBOD | PAERORJEAKŁADY 


Badanie odporności na zakłócenia 


Przebieg wejściowy 
przy badaniu 1 
odporności na pozio 
mie "O" - Uzy 


Przebieg wejściowy 
przy badaniu 
odporności na pozio- 
mie "1" - UzA 


Przebiegi wyjściowe 
ns wyjściach 
będących w stanie 
"1" i "O" przy 
badaniu 

UzL i Uzd 


LOPUSGS 


(QD 'Nsrrrur ELEKTROTECHNIKI TELPOD "ELEKTRONICZNE 


NR 14 Badanie charakterystyki przełączania dyskryminatora 
napięcia DN. 


1/ Parametry G: R, 4 1508;tystp< 0,05 us; 
f m 20 kHz; 1:1 


k zy 
- - ly =4 
Pe mr r28Y 


NR 15 


Badanie multiwibratora astabilnego. 


(1) INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI 


ELEMENTY EP 


lLopister 


(3) INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI 


CHARAKTERYSTYKA ELEMENTÓW EP 


- Elementy pomocnicze szeregu EP są wykonane jako elementy 
mikroelektroniczne hybrydowe w technologii warstw grubych 
oraz w technologii minimodułowej z elementów dyskretnych w 
zależności od rozwiązania układowego i przeznaczenia. 
Elementy te przeznaczone są do współpracy z elementami 
E-100H i E-1000H jako elementy. pomocnicze, peryferyjne o na 
tępujących funkcjach: 


- ELEMENTY WEJŚCIOWE 


inicjatory sygnałów /indukcyjne bezstykowe/ szczeli- 
nowe i zbliżeniowe, elementy przejścia LLL-HLL /mię- 
dzy układami o niskich poziomach sygnałów /TTL/ i uk- 
ładami o wysokich poziomach sygnałów /LOGISTER E-100! 


- ELEMENTY WYJŚCIOWE 


wzmacniacze wykonawcze średniej i dużej mocy prądu 
stałego i przemiennego, sygnalizatory, elementy 
przejścia HLIL-TTL /LOGISTER E-100H i TqL/ 


- ELEMENTY SPECJALNE 


układy czasowe generujące opóźnienia o średnich i 
długich czasach, elementy przetworników A/C i C/A itpe 


Ełementy EP są zasilane napięciem zasilającym +24 V £20%, 
posiadają standartowe dla szeregów E-100H i E-1000H sygnały 
0 1 1 logicznej. Mogą pracować w szerokim zakresie temperat 
/u większości przypadków od -4070 do +857C/ oraz dużej wilgo- 
tności względnej do 98%. 


Obudowy elementów EP są typowe tak jak dla elementów 
E-100H lub też o wymiarach i obudowie dostosowanej do rodza 
ju i przeznaczenia danego elementu. 


LOG USG 


QD iwsrrrur ELEKTROTECHNIKI _ TETPGS śe 15717077rriszaj 


EP — 11H 


Wzmacniacz NOR W2 


Element zawiera wzmacniacz wykonawczy NOR typu W2, 
Wzmacniacz W2 przeznaczony jest do sterowania przekaźników, 
lampek, elektromagnesów itp. Układ może pracować przy  ob- 
ciążeniach indukcyjnych. Wzmacniacz wyposażony jest w czte- 
roargumentowe wejście spełniające funkcję negowanej sumy 

przy założeniu, że przepływ prądu w obciążeniu odpowiada 

1 logicznej: 


WYPROWADZENIA 


Pyąg 


dary 


LUOPUSGE 


(A INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI  TELPOB | PAKOWSKIE ZAKŁADY 


ELEKTRONICZNE 


DANE SZCZEGÓŁOWE 


Parametr Symbol PER WŚ | Warunki 
Współczynnik obcią 4 
żalności wyjścia 


Prąd pobierany typ | 0,35mA |od Epg= +24 V 


przez jedno wejście lig a> raj = mare 
, «| wio 


Przy Ug min 


Minimalne 
napięcie sygnału 
1 logicznej 


Max nap.sygnału ; 2 o 
0 logicznego UrLmax max |+2V Tamb +25 © 


Prąd pobierany w, ę 
ze Źródłe zaś.E,, | CCmax Egg" +24 V 


Prąd pobierany , PJ 


wzmacniacz wykonawczy mocy OR 1A:. 
Układ gaszący D, R., R i C należy dobrać do określonej do- 
broci = obciążenia i dopuszczalnych parametrów prądowo-napię 
ciowych tranzystora BDP254 i diody BAP621, 

87 


LOB USGECL 


QD 'wsrrruT ELEKTROTECHNIKI  TELFOB "*ĘLEKTRONICZNE 


EP — 12H 
Wzmacniacz OR W3 


Element zawiera wzmacniacz wykonawczy OR typu W3, 
Wzmacniacz W3 przeznaczony jest do sterowania przekaźników, 
elektromagnesów, lampek itp. Układ może pracować przy  ob- 
ciążeniach indukcyjnych. Wzmacniacz wyposażony jest w dwu- 
argumentowe wejście spełniające funkcję sumy przy założe — 
niu, że przepływ prądu w obciążeniu odpowiada 1 logicznej: 


W=sA+B 


DANE PODSTAWOWE 


+, 


J 
12345678904128K65 


SCHEMAT ELEKTRYCZNY 


LOPUSGEW 


KRAKOWSKIE ZAKŁADY 
QĘD !NSTrrut ELEKTROTECHNIKI  TELPOD "ĘLEKTRONICZNE 


DANE SZCZEGÓŁOWE 


Parametr Symbol 
Eteria" | u |_| | 
żalności wejścia 
ER ADEJE2 
pre 0 Data |o,zóu | 
lead oto-mrideie | _l_ | sax |eo0m | 
kicz pnia | ży] | 
napięcie sygnału |Ug nia I 


+1 | +18 V v| | 
Max nap.sygnału 

© togiecsee pm pt 
Prąd pobierany 

ze Śródżą zas, gg sE= 
Prąd pobierany , 

ze źródła zas. Ezę IGcmax 


Zastosowanie. Patrz karta katalogowa elementu EP-11H. 


przy Egq= +24 V 


INSTYTUT ELEKT BO) ŁÓDZKIE ZAKŁADY 
GD EKTROTECHNIKI A ZKIĘ ZAK 


EP — 31 
Inicjator szczelinowy 


Element jest bezstykowym czujnikiem, wykrywającym zmianę 
położenia wycinka blachy wykonanej z materiału o dobrej prze- 
wodności elektrycznej /aluminium, miedź itp./, przesuwanej w 
szczelinie elementu. Wsunięcie wycinka /przesłony/ blachy po 
woduje pojawienie się na wyjściu sygnału wysokiego - 1 logicz- 
nej; brak wycinka odpowiada na wyjściu sygnałowi niskiemu — 

O logicznemu. Inicjator szczelinowy działa na zasadzie zmiany 
sprzężenia indukcyjnego w generatorze sinusoidalnym. 

Element przeznaczony jest do pracy jako przetwornik obroty 
-impulsy, jako wyłącznik krańcowy w różnych układach napędo - 
wych lub jako bezstykowy przycisk pulpitowy itp. 

Inicjator szczelinowy wykonany jest w formie modułu o wymia 
rach jak na rysunku 


SYMBOL LOGICZNY 
= 


Zalecany sposób dołączenia elementu EP-31 przy stosowaniu 
linii przesyłowej do urządzenia cyfrowego. Wartości R1, R2 i C 
zależą od warunków pracy i powinny być dobrane do określonych 


£100-06H 


UOPUSEE 


(3) INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI > ŁÓDZKIE ZAKŁADY 
> RADIOWE 


DANE SZCZEGÓŁOWE 


[| Faraaeti „| Mrtość | Woruki 
pe Smer | pomiaru 
ERIEP"YT2 


Napięcie zasilania |min_ |  +19V | 


Temperatura Tamb min_ | -407C_ | 
pracy 


Szerokość przesłony 

z blachy AL 1,5 mm nin | 11m 
Szerokość szczeliny 
między przesłonami 


Min napięcie syg” 
nału 1 logicznej 


Max napięcie syg 
nału 0 logicznego 


Rezystancja wyjś— 
ciowa w stanie 1 


Rezystancja wyjś— 
ciowa w stanie O 


LOPUSGEW 


QE) iNsTyrur ELEKTROTECHNIKI — TELPOG "PAKOWSKIE ZAKŁADY 


EP — 71H DANE TYMCZASOWE 
2 x NOR - HL1 


Element zawiera dwa układy przejścia /interface/ pomiędzy 
mkładami techniki LOGISTER E-100H /HLL/ a układami techniki 
"FL /LLL/ zasilanymi napięciem zasilania +5 V. Każdy z ukła— 
dów NOR-HL1 wyposażono w dwuargumentowe wejście, spełniające 
funkcję negacji sumy / w logice pozytywnej / 

W=sfi+B 


SYMBOL LOGICZNY DANE PODSTAWOWE 


SCHEMAT ELEKTRYCZNY 


NOR-HL1 +ŚV NORHLI 


[12794 
20KR 20k 


13KQ2 


KRAKOWSKIE ZAKŁADY 
ELEKTRONICZNE 


DANE SZCZEGÓŁOWE 


Parametr Symbol NOR - HL 

KOTA EA 
Współczynnik obcią- 
żalności wejścia 
Współczynnik 1OLZ -odpowiada: 
powielania FoL Ir 1,6 mA 


Prąd pobier.przez 
jedno wejście 


przy Ug j 


Minimalne napięcie 


sygnału 
1 logicznej 


Max nap.sygnału 
0 logicznego 


Max prąd wyjścia 


Statyczna 
odporność na 
zakłócenia 


rzy zasilaniu 
5 _V /rygs.a 


LOG USUECL 


(©) tnsrrruT ELEKTROTECHNIKI — TEIFSS EEZANENAY 


STOSOWANIE 


- Układy NOR-HL1 przystosowane są do współpracy z selementa— 
mi TTL f-my TEXAS INSTR, serii SN54/74 i wszystkimi podob 
nymi,w tym również elementami krajowymi serii UCY74, 


- W przypadku montażu elementów EP-71 bezpośrednio na pły 
tach z obwodami TTL zaleca się wykorzystywać wewnętrzny 
rezystor wyjściowy 13 kA . Współczynnik powielania dla 
branek TTL każdego układu NOR-HL1 wynosi PoL= 4 /patrz 
rys.a / 

- W przypadku montażu elementów EP-71 na płytach z układami 
E-100H, nie należy dołączać napięcia zasilającego do tych 
elementów. W tym przypadku należy stosować dodatkowy re- 
zystor R na płycie z elementami TTL /patrz rys.b/. 
Wartość rezystancji R zależy od liczby bramek TTL obcią- 
żsjących układ NOR-HL1, 


qq +5V 
-— 


ky=+3V 


NOR -AL1 


R ań 


INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI  TELPOD KRAKOWSKIE ZAKŁADY 


alę ! Patekar 
CEsat ś (+/ej (0) 
+POL*" IIL ŚIOL po. OGOL TIM 
„dogi CJ), Iępę = 10A 
Tey = 6,8 ma 


Uod - parametry bramek TTL 


Ir Irg" 


Rys. b 


KRAKOWSKIE ZAKŁADY 
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EP — 72H 


2 x NAND - LH1 


DANE TYMCZASOWE 


Element zawiera dwa układy przejścia /interface/ pomiędzy! 
układami techniki TTL /LLL/ a układami techniki LOGISTER 
E-100H /HLL/. Każdy z układów NAND-LH1 wyposażono w dwuergu- 
mentowe wejście, spełniające funkcję negacji iloczynu /w lo- 
gice pozytywnej /: 

W= K="H 
Układ wyposażono również w wejście przemoe do dołączania 
ekspandera diodowego. 


SYMBOL LOGICZNY DANE PODSTAWOWE 


ZOESE 
= nin max 


SCHEMAT ELEKTRYCZNY 


„Er +5V 


NAND -LH1 
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Parametr Symbol NAND - LH] Warunki 


Wartość 


Min.nap. sygnału 

1 logicznej IHmin | min 2.F 

Maz prąd nojściowy mia 
Max nap.sygnału 

© Pejtznago (ZA ADIEBI 
Max wsteczny prąd 
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STOSOWANIE 


- Układy NAND-LH1 przystosowane są do współpracy z elementami 
TTL f-my TEXAS INSTR. serii SN 54/74 i wszystkich pochodny 
w tym również krajowych elementów serii UCY74. 

— W przypadku montażu elementów EP-72 bezpośrednio na płytach 
z obwodami TTL zaleca się zasilać element EP-72 napięciem 
Eqc1 = 45 V i nie należy wówczas wykorzystywać rezystorów 
wyjściowych 4,4 kQ Dodatkowe rezystory R należy stosować 
na płytach z elementami E-100H /patrz rys. a/ 

— W przypadku montażu elementów EP-72 na płytach z elementami 

E-100H należy zasilać te elementy tylko napięciem Bqgz+24V 
i wykorzystywać rezystory wyjściowe wewnętrzne 4,4 k2 
/patrz rys.b/. W tym przypadku obowiązują ograniczenia do- 
tyczące długości i.rodzaju połączeń jak w technice TTL, 


£qcy 7+5V 
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ELEMENTY E — 1000H 


/DANE TYMCZASOWE/ 
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CHARAKTERYSTYKA SZEREGU E — 1000H 


Mikroelektroniczne elementy cyfrowe E-1000H są układami: 
scalonymi hybrydowymi typu warstwowego, wykonywanymi w tech- 
nologii warstw grubych z wykorzystaniem monolitycznych ele - 
mentów półprzewodnikowych. 

Elementy te przeznaczone są do zastosowań przemysłowych. 
Jeden element zawiera od 2 do 6 funktorów logicznych zreali- 
zowanych w technice DTIZL o następującym podstawowym układzie; 


+ke 


Precują one z częstotliwością do 1000 kHz przy napięciu 
zasilania w granicach od +17 V do +30 V. Elementy te adznacza 
ją się dużą wartością statycznej odporności na zakłócenia i 
szerokim zakresem temperatur pracy. 

Szereg E-1000H składa się z funktorów logicznych NAND o 
różnej liczbie wejść i dużej obciążalności wyjść, elementu 
czasowego oraz kilku typów przerzutników, 

Układy E-1000H przystosowane są do współpracy z elemen - 
tami pomocniczymi szeregu EP, ł 

Elementy E-1000H wytwarzane są w obudowie o przybliżonych 
wymiarach 40 mn x 15 mm x 8 mm z dwustronnie wyprowadzonymi 
24 końcówkami, 


UOPLUSEE 
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PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE 


Technika realizacji: statyczna, potencjałowa, diodowo -— 
- tranzystorowa z diodą Zenera DIZL, 
Podstawowy funktor NAND /dla logiki 
pozytywnej / 

Technologia : mikroukłady grubowarstwowe hybrydowe 

i z zastosowaniem monolitycznych zespo- 

łów złącz epiplanarnych półprzewodni- 

ków krzemowych 


Napięcie zasilania od +17 V do +30 V 


Temperatura pracy 
-4090 do +857C 


amb - 
Temperatura skła— Ą zsE6G56 128% 
dowania T ste 4 
Wilgotność względna: 98% 
Poziomy napięć 2 Q „=<-+Q. V-do.+0,5. V. 
sygnałów logicznych 1 - +15 V do +24 V 


dla Eqq = 24 V 


Średni czas ek 0,3 pas 
propagacji dp 

Statyczna odporność 
na zakłócenia /war- : 


tości minimalne/ 


Gęstość upakowania : od 2 do B funktorów logicznych ' 
w elemencie 


Uzg = SV 
Uzy 5 SV 


zane tymczasowe sŻ 
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ZASILACZE 
1 CYFROWE ZESPOŁY FUNKCJONALNE 
TYPU M 


LOPUSEE 


(3) INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI 


CHARAKTERYSTYKA 


Podzespoły systemu Logister, nazywane modułani typu M 
stanowią typowe modułowe konstrukcje zasilaczy przeznaczo- 
nych do zasilanie urządzeń i układów eyfrowych budowanych 
z elementów E-100H, E-1000H i EP oraz typowe rozwiązania 
cyfrowych układów funkcjonalnych takich jak: liezniki,de- 
kodery liczące proste i rewersyjne, rejestry, sumatory,ko- 
dery i dekodery, uniwersalne zestawy funktorów itp. 


Grupe zasilaczy obejmuje typoszereg zasilaczy stabili- 
zowanych i niestabilizowanych o różnej wydajności prądowej 
w postaci typowych bloków konstrukcyjnych w standartowo 
przyjętych wymiarach. Przewidywane typy zasilaczy umożli - 
wiają uzyskanie. źródeł zasilających o napięciu +24 V i uwy- 
dajności prądowej od 1 A do 6 A, 


Grupa typowych zespołów funkcjonalnych będzie wykonywa— 
na na płytkach drukowanych w dwóch standartach wymiarowych: 
160 x 105 i 160 x 150, Typowy zestaw tych układów będzie 
mógł być rozbudowywany, w miarę wzrostu zapotrzebowania i 
zastosowań, na życzenie użytkowników, 


QD iwsrrruT ELEKTROTECHNIKI zk ŁÓBZNIE ZAKŁADY 


MZ$ 24-3 
(MZS 24 — 3s) 


Zasilacz stabilizowany napięcia stałego MZ524-3 stanowią- 
cy źródło napięcia 24 V o maksymalnej wydajności prądowej 3JA, 
przeznaczony jest głównie do zasilania urządzeń cyfrowych re- 
alizewanych przy użyciu mikroelektronicznych, hybrydowych ele 
mentów logicznych E-100H, 


Zasilacz MZ324-3 wykony- 
wany jest w formie modu 
łu, którego uproszczony 
rysunek wraz z wymiarami 
podano obok. 


Konstrukcja mechaniczna zasilacza stabilizowanego MZS24-3 
umożliwia instalowanie go w typowej kasecie przyjętej do rea- 
lizacji urządzeń systemu LOGISTER, zgodnej z normami IEC,przy 
czym dołączany jest on do wyposażenia kasety przy użyciu wty- 
ku nożowego typu Zt-14. 


ik ; ŁÓDZKIE ZAKŁADY 
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O 


Zasilacz stabilizowany MZ524-3 zasilany z jednofazowej 
sieci prądu przemiennego; gkłada się z : 


PR  - transformatora i prostownika dwupołówkowego; 


s - stabilizatora szeregowego o działaniu ciągłym, zbudo= 
wanego w układzie wzmacniacza różnicowego z kaskado — 
wym wzmacniaczem prądu stałego, sterującego regulato- 
rem /R/; 


R - regulatora tranzystorowego; 


ZP - przerzutnikowego układu zabezpieczenia elektroniczne- 
go przed zwarciem i przeciążeniem, którego zadziałani 
powoduje spadek napięcia wyjściowego do O V; 


ZN  - tyrystorowego układu zabezpieczenia przed wzrostem na 
pięcia na wyjściu, którego zadziałanie powoduje spale 
nie bezpiecznika chroniącego prostownik PR; 


LK - lampki kontrolnej sygnalizującej istnienie napięcia 
stabilizowanego; - 


D - spolaryzowanej zaporowo diody zabezpieczającej stabi- 
lizator przed uszkodzeniem w wyniku dołączenia z inn 
„go źródła, napięcia o odwrotnej .polaryzacji; 


P - przekaźnika, którego zestyki wyprowadzone na zewnątrz 
mogą być wykorzystane np.:do odłączania zasilacza od 
sieci napięcia zasilającego, wzajemnego kontrolowania | 
pracy współpracujących ze sobą np. dwóch zasilaczy 
MZS24-3, do alarmowania stanu zaniku napięcia na wyj- 

ściu itpee 


Odmiana zasilacza stabilizowanego oznaczona symbolem 
MZS24-3s posiada wbudowany układ do kontroli sygnałów logicz- 
nych. Układ ten wyposażono w wejścia, do których można dołą= 
czyć dowolny punkt w urządzeniu zasilanym przez zasilacz 
MZ524-38, jak również w lampkę sygnalizującą określone stany. 


Zapalenie się lampki sygnalizuje: 


dla wejścia oznaczonego symbolem s, — stan 

tom logiczny 1 

dla wejścia oznaczonego symbolem ŻE gi - zmianę stanu 
[o) 


logicznego z O na i 


dla wejścia oznaczonego symbolem 1 l o. zmianę stanu 
logicznego z 1 na O 


dla wejścia oznaczonego symbolem ca pojawienie 


się ujemnego impulsu, 
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Nominalne FE" 
wyjściowe 


Zakres regulacji 
napięcia wyjściowego 


Wydajność prądowa 


Nap.zasilające sieci 
prądu przemiennego 
50 Hz +2 Hz 


Względny współczyn- 
nik stabilizacji 
napięcia 


Hartość po. ja maa 
| miaknwi odc wypro- 


"masy a wyjścio— cz dla U,;? ;t= 
wa stabilizatora ki 8 aX = a audi 


Amplituda i stała O mV |Skokowa zmiana. 
czasu odpowiedzi 
dla impulsowego 


10 
przełączania prądu 
obciążenia 150 us 


2a tar c= aS 
do +707C 
stabilisać 3 erea = ż8m/? 9 Uzi Tys ocns$ 


Prąd obciążenia, 

przy którym działa 

układ zabospinca. 
d 


sd ia yta żyj 
którym działa ukł, 
jem oe Wzrost. 
nap ciowego 
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TYPOWE PŁYTKI DRUKOWANE DO UNIWERSALNEGO 


MONTAŻU ELEMENTÓW E-100H i EP 


krajowego 


do złącza 


elementów dostosowana 


- Płytka na 18 


typu LDB-2 
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Ludka? 41, i 


II 


dostosowana do złącza G17 firmy 


elementów 


- Płytka na 12 


ITT Cannon 
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PRODUCENCI 


Opracowanie systemowe i układowe : 


Instytut Elektrotechniki 
Warszawa - Międzylesie 
ul, Pożaryskiego 28 


Opracowanie technologiczne i produkcja elementów hybrydo- 
wych /szeregi E-100H, E-1000H i EP/ : 


Krakowskie Zakłady Elektroniczne 
TELPOD 
Kraków, ul.Lipowa 4 


Produkcja elementów minimodułowych z szeregu EP, zasilaczy 
i cyfrowych zespołów funkcjonalnych, elementów konstrukcji 
nośnych oraz wyposażenia serwisowego : 


Łódzkie Zakłady Radiowe 
/PONICA | 
Łódź, ul.Wróblewskiego 16/18 


Informacji udzielają: 


- u Instytucie Elektrotechniki tel.123096, 123112 
mgr inż.A.Cyran 
mgr inż.M.Marczewski 


- « Krakowskich Zakładach Elektronicznych te1.61660 


mgr inż.M.Cież 
E mgr inż.J.Gondek 
- « Łódzkich Zakładach Radiowych tel. 45885 


inż. St.Janaszek 


Opracowanie wersji cyfrowej 
Artur Palka 
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